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TEMA 3: CONCEPTOS BASICOS DE SEMICONDUCTORES
3.1. Estructura de los sdlidos
3.1.1 Sélidos Cristalinos: Estructura cristalina.
3.1.2 Conductividad en cristales. Electrones de valencia y electrénies libres. Bandas de Energia.

3.1.3 Conductores, Semiconductores y Aislantes: Caracterizacion en términos de la Teoria de bandas de Energia

3.2. Cristales Semiconductores

3.2.1 Modelo de enlace covalente.
3.2.2 Portadores de carga: electrones y hueco: Generacién-Recombinacion

3.2.3 Semiconductor intrinseco. Ley de accién de masas.

3.3. Movimiento de portadores en semiconductores.

3.3.1 Conduccion por huecos.

3.3.2 Corrientes de arrastre y corrientes de difusion

3.4. Semiconductores intrinsecos y extrinsecos.

3.4.1 Semiconductor extrinseco. Semiconductores de tipos P y N.

3.4.2 Ecuacion de neutralidad de carga. Concentracion de portadores en semiconductores extrinsecos.
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